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Nanotecnologia

<100 nm
(1-100 000 millonésimas de
metro)




Formas de aplicacion de
la nanotecnologia

Enfoque de arriba hacia abajo

Enfoque de abajo hacia arriba



Nanoescala

Propiedades de un material
cambian drasticamente

!

“Efectos cuanticos”

Reduccion del tamano

!

Nuevas propiedades
Conductividad eléctrica
Mayor resistencia
Mayor reactividad
Cambio de color
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Revestimiento de viviendas con
nanoparticulas de oxido de titanio

Propiedades mwmm Caracter hidrofilico
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Estrategias y politicas en ciencia,
tecnologia e innovacion

!

Informacion contenida en las bases de datos de patentes

!

Huellas tangibles en la produccion de conocimientos
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PatenteS wmm) Dpocumentos con estructura normalizada
a nivel mundial

Objetivo

|

Conocer latendencia evolutiva en el desarrollo de
patentes en el area de la nanotecnologia a nivel
mundial.



Resultados del estudio realizado
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1. Definicion de estrategia de busqueda

Estrateqia:
Palabras clave y CIP

Nano*: nanomateriales, nanoestructuras,
nanoparticulas, nanodispositivos,
nanocables, nanocristales, nanoliposomas, etc.

fulereno, dendrimero, puntos cuanticos, etc.



Tendencia evolutiva en la produccion de
patentes relacionadas con el tema de la

nanotecnologia
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1988: microscopio de fuerza atomica (AFM) por Bening e IBM



Clasificacion de las areas tecnologicas de

las patentes de nanotecnologias.

Impresiény Informaciony
fotografia comunicacion

/4%— 3%

Optoelectrénica

Medio 6%
ambientey
energia
7%

Nanomateriales
9%

Dispositivos
Ciencias y
medicina
Procesos
Medicion y
ensayos

Nanomateriales

1/2 ambiente y
energia

Optoelectronica

Impresion y
fotografia

Comunicacioén e
informacion

HO1L, HO1B, HO5B

A61K, A61M,
C12N,C12Q, Ci2M

B01D, B21C, B22F,
B32B

GO1

C03B, CO7K, CO8F,
CO2F, HOIM

G02, HO1S

GO03, B41J

GOG6N, G11



Sistemas de Clasificacion de Patentes para
la nanotecnologia

Oficina Europea de Patentes YO1N

Campo de la nanotecnologia

YO1N2 Nanobiotecnologia

YO1N4 Nanotecnologia para procesos de
informacidn, almacenaje y transmision.

YO1NG6 Nanotecnologia para materiales y ciencias de
la superficie

YO1NS8 Nanotecnologia para interaccion, sensores

YO1N10 Nanooptica

YO1N12 Nanomagnetismo



Sistemas de Clasificacion de Patentes
parala nanotecnologia
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USPTO clase 977 dividida en méas de 250
subclases relacionadas con:

-Nanoestructuras y composiciones quimicas de nanoestructura;
-Dispositivos que incluyen al menos una nanoestructura;

-Algoritmos matematicos y software de comp utadoras
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propiedades de nanoestructura;

-Métodos o aparatos para hacer, detectar, analizar o tratar
nanoestructuras;

-Usos particulares especificos de nanoestructura.



Paises generadores de patentes

nanotecnologicas

No Patentes
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nanotecnologicas incluyendo a lberoamérica
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Paises Iberoamericanos involucrados en investigaciones

en nanotecnologia

Espana

Brasil

Argentina
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Nano org
G-g
Red Fipatelo 6 Nenatenalogia

Laboratorio Nacional
de Luz Sincrotréon

FUNDACION ARGENTINA DE
NANOTECNOLOGIA

250 grupos y
empresas asociadas
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Centro de excelencia

en tecnologia electrénica
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Paises Iberoamericanos involucrados en

. mem w5 e e 5 onE om em om o sem o e o~ u— e o mem o PN S AAII-

IllVEblIgdLlUllEb cll IIdlIUlELIIUIUQId

Meéxico

20 centros de investigacion y universidades de todo

el pais. Importante colaboraciéon con Estados Unidos
y la Comunidad Europea

Laboratorio de Innovacién en Micro
Electro Mecanicos

merosos centros de investigacion y universidades
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Lineas de diseno de farmacos de accion
sostenida a escala nanotecnoldgica

Centro de Estudios Avanzados de Cuba
(CEAC)
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Alemania

Estados
Unidos

—o— dispositivos electrénicos

Japon == Nanomedicinay

nanobiotecnologia

Medicidn y ensayos

Estados Unidos

Dispositivos: 34%
Nanomedicina: 27%
Nanomateriales: 21%
Medicion: 18%




Especializacién tecnolégica de Ios pal’ses
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Espana
200

0

%

Portugal v\

México

Brasil

=o—dispositivos
electrdnicos

=f—Nanomedicinay
nanobiotecnologia

Medicion y ensayos

=>&=Nanomateriales

Nanomedicinay
Nanobiotecnologia

Espana 64%
Brasil 73%

Nanomateriales

Espana 14,6%
Brasil 20%



Relacion de principales titulares generadores de
patentes relacionados con las nanotecnologias
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"SG M (US)-— ’-7, MX
: ) W, Unw US "" ES
Hewlett Packald( 5 : Unwemlt of California (US).—**PT
PR e s, A S
*GB Massachussets Institute (US)

Nat Inst. o Advan

DK

5
Unwemty of FIoncIa Un

‘_J:”'.u
eoul Nat. Univ. KR

Kolea Adv Inst of Sc (KR) \ %
W Japan Science Tech. Ag. (JP)EA
Life tech. (

Konica Hlnolta Med. (JP)

GR

FR

EP: Oficina
Europea de
Patentes

DE: Alemania
DK: Dinamarca
BR: Brasil

HK: Hong Kong
IL: Israel

GR: Grecia

KR: Corea

WO: Tratado de
Cooperacion en
Materia de
Patentes

US: Estados
Unidos

CN: China
AU: Australia
CA: Canadéa
AR: Argentina
ZA: Sudéafrica
EG: Egipto
GB: Reino
Unido

SG: Singapur
NZ: Nueva
Zelandia

PT: Portugal
AT: Austria



Conclusiones

La produccion de patentes relacionadas con la nanotecnologia
tiene un crecimiento acelerado, lo que es caracteristico de
tecnologias emergentes.

Son muchos los campos tecnologicos relacionados con la
nanotecnologia, esto constituye una dificultad para realizar
busquedas de patentes relacionadas al tema, unido a esto se
encuentra la escasez de examinadores formados en todas las areas
de nanotecnologia y la imprecision en el lenguaje cientifico
utilizado



Conclusiones
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Necesidad de homogenizar los codigos de clasificacion
Internacional de patentes en aras de acotar la tematica y
clasificar en distintos subcampos de aplicacion para que sea
mas adecuada su revision por parte de los examinadores

Existe gran disparidad en la produccion de patentes de
nanotecnologia entre los paises desarrollados y la region de
lberoameérica.

Estados Unidos y Japon son los paises lideres en la
produccion de patentes sobre este tema. La mayor cantidad
de sus patentes estan en el area de los dispositivos
electronicos.



Conclusiones

En el caso de los paises Iberoaméricanos los avances en este
campo estan muy relacionados con el desarrollo de la
biotecnologia, disciplina fuertemente vinculada con Ila
nanotecnologia. Por el contrario, es muy bajo el patentamiento
en temas relacionados con la electronica, un campo que
resulta central en la nanotecnologia y sus expectativas de
aplicacion a nivel mundial.
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con mayores registro s soli
mayor numero de paises pertenecen a el Instituto de
Massachussets y el Instituto 3M de Estados Unidos, la firma
Qunano de Suecia, la Agencia de Ciencia, Tecnhologia e
Investigacion de Singapur y algunos Institutos de Japon y

Corea.
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